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浙江大学杭州国际科创中心
青年人才卓越计划候选人
申报表







	候选人姓名
	

	申报研究院（平台）
	

	填表日期
	








浙江大学杭州国际科创中心制
	一、个人基本信息

	基本
信息
	姓名
	
	性别
	
	国籍
	
	照片

	
	出生
年月
	
	最后
学历
	  年   月毕业于（学校/专业）
	

	
	手机号
	
	Email
	
	

	
	主要研究领域
	

	
	现任专业技术职务及任职时间
	

	
	现任职单位/职务
	

	个人
简历
（自大学开始至申报时连续不间断填写，如出现不连续情况请说明）
	学习经历：（起止年月，毕业院校，专业，学位，导师；采用倒叙方式填写）















	
	工作经历：（起止年月，所在国家，工作单位，所任职务；采用倒叙方式填写）














	二、候选人主要学术成果简介（贡献、创新点及其科学价值或社会经济意义，不超过1000字）

	













































	三、候选人近五年[footnoteRef:0]主要学术业绩 [0:  “近五年”起算日期为申报当年之前五年的1月1日。如当年为2020年，则起算日期为2015年1月1日。本表中所有“近五年”均按此解释。] 


	1.近五年代表性论文、著作情况

	请列出本人为第一作者或者通讯作者为主的代表性学术论文（不超过10篇）。
论文：请按重要性顺序填写所有作者姓名（候选人名字加粗，通讯作者标注*号）、论文题目，期刊名称，发表年月，卷期号，起止页码，期刊影响因子[footnoteRef:1]，他引次数 [1:  期刊的影响因子以最新的数值为准，影响因子值低于1的可不填写。] 

著作：请按重要性顺序填写所有作者姓名（候选人名字加粗），书名，出版地，出版社，出版年月，个人字数/总字数。



	2.近五年承担的主要科研项目

	请列出本人主持或主要负责的省部级以上科研项目。
项目名称，项目性质及来源，项目经费（括号内为本人实际承担经费）（单位万元）， 起始年月- 终止年月，项目参与人员（候选人名字加粗），候选人的角色和任务











	3.近五年获得的重要科研奖励

	获奖人员（候选人名字加粗），获奖项目名称，奖励名称及等级，授奖单位，获奖年月


	4.近五年担任国际期刊编委、国际学术会议重要职务及在国际学术会议全会报告、特邀报告情况

	










	5.近五年获得专利情况

	专利名称，专利授权国，专利号，授权公告年月，参与人员（候选人名字加粗）








	6.获奖及荣誉称号

	

	7.其他教学及人才培养等情况

	

	五、研究内容简介

	申请方向
（限选1项）
	宽禁带半导体材料方向：GaN、SiC、Si基III－V、Ga2O3、Diamond、AlN等
宽禁带半导体器件方向：基于SiC、GaN等材料的功率器件、射频器件和芯片集成技术等
封装测试方向：功率器件、射频器件及其他器件相关的封装、模块集成和测试应用技术等
新兴与交叉学科方向

	研究背景、研究内容、研究目标等
	简述研究背景、目标、内容、进度计划、考核指标等内容，2000字以内
关键词：
一、研究背景







二、研究目标







三、研究内容














四、进度计划











五、考核指标




















	六、候选人对工作条件的要求

	如科研启动经费、办公与实验用房等方面的要求


	七、候选人承诺

	本人郑重承诺：

遵守中华人民共和国法律法规。无犯罪记录，无不良诚信记录，严格遵守浙江大学杭州国际科创中心各项规章制度。不宣教，不传教。坚决抵制“法轮功”等邪教组织。
本人所从事的科学研究符合学术道德规范，对所填报内容及所附材料的客观真实性负责


候选人签字：

年  月  日

	八、专家推荐意见

	推荐意见（若有单独的推荐信可附后，若无推荐意见此项可不填写）：




推荐人（签章）：
年  月  日

	科研平台/研究院
推荐意见
	例：经专家评审及XXXXX平台（研究院）会议讨论，拟推荐（候选人姓名）申请浙江大学杭州国际科创中心青年人才卓越计划。





负责人签字：
年  月  日

	
中心
意见
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负责人签字：
年  月  日
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ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center





